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PROM-modul 

På modulen sitter en mikroprocessor som bl.a. innehåller ett skriv och elektriskt raderbart minne 

(EEPROM) på 16 ord à 4 bit. Mikroprocessorn är programmerad så att modulen kan arbeta i två 

moder - PROG-mode eller ROM-mode. I den senare fungerar modulen som ett permanentminne med 

funktion enligt figur: 

Observera att modulen i denna mod har en speciell aktiveringssignal (CS  = chip select). CS  = 0 

innebär att utgångarna är aktiverade och CS = 1 bland annat att minnets utgångar blir högohmiga.  

 

I PROG-mode kan ny information skrivas in i EEPROMet. Funktionen är enligt figur: 

 

 

Modulen har 9 lysdioder och 4 tryckknappar, se figur. 

  

Med knappen MODE kan man växla mellan ROM-mode och PROG-mode. Lysdioden är tänd i 

ROM-mode. 

 

De tre knapparna PROG, INC och DEC används enbart i PROG-mode. I moden visas adress med 

tillhörande data på vardera 4 lysdioder. Data kan ökas respektive minskas med knapparna INC och 

DEC. Skrivning utförs när man trycker på knappen PROG och som en bifunktion räknas adressen 

upp. Om alla tre knapparna trycks ner samtidigt, nollställs hela minnet och som en indikering på detta 

växlas modulen över i ROM-mode. 

 

I ROM-mode visar lysdioderna adresserad minnescell och data på denna adress, förutsatt att CS är 

aktiverad. 
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LED-displaymodul 

LED-modulen visas i figuren nedan. 

  

Modulen har fyra 7-segmentsdisplayer. Segmenten är namngivna A-G och DP står för decimalpunkt.  

Med segmentingångarna A-G och DP väljs vilket eller vilka segment som skall vara tända. Ingångarna 

A och B direkt under displayerna används för att välja vilken av de fyra displayerna som skall tändas. 

Ingång A är minst signifikant bit och displayerna är numrerade i ordning 3, 2, 1 och 0. E står för 

enable och måste vara hög för att någon av displayerna överhuvudtaget ska lysa.       
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FAST AND LS TTL DATA

DUAL 4-INPUT NAND GATE

14 13 12 11 10 9

1 2 3 4 5 6

VCC

8

7

GND

GUARANTEED OPERATING RANGES

Symbol Parameter Min Typ Max Unit

VCC Supply Voltage 54
74

4.5
4.75

5.0
5.0

5.5
5.25

V

TA Operating Ambient Temperature Range 54
74

–55
0

25
25

125
70

°C

IOH Output Current — High 54, 74 –0.4 mA

IOL Output Current — Low 54
74

4.0
8.0

mA

SN54/74LS20

DUAL 4-INPUT NAND GATE

LOW POWER SCHOTTKY

J SUFFIX
CERAMIC

CASE 632-08

N SUFFIX
PLASTIC

CASE 646-06

14
1

14

1

ORDERING INFORMATION

SN54LSXXJ Ceramic
SN74LSXXN Plastic
SN74LSXXD SOIC

14
1

D SUFFIX
SOIC

CASE 751A-02
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FAST AND LS TTL DATA

SN54/74LS20

DC CHARACTERISTICS OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE (unless otherwise specified)

Symbol Parameter

Limits

Unit Test ConditionsSymbol Parameter Min Typ Max Unit Test Conditions

VIH Input HIGH Voltage 2.0 V
Guaranteed Input HIGH Voltage for
All Inputs

VIL Input LOW Voltage
54 0.7

V
Guaranteed Input LOW Voltage for
All InputsVIL Input LOW Voltage

74 0.8
V

Guaranteed Input LOW Voltage for
All Inputs

VIK Input Clamp Diode Voltage –0.65 –1.5 V VCC = MIN, IIN = –18 mA

VOH Output HIGH Voltage
54 2.5 3.5 V VCC = MIN, IOH = MAX, VIN = VIH

or VIL per Truth TableVOH Output HIGH Voltage
74 2.7 3.5 V

VCC = MIN, IOH = MAX, VIN = VIH
or VIL per Truth Table

VOL Output LOW Voltage
54, 74 0.25 0.4 V IOL = 4.0 mA VCC = VCC MIN,

VIN = VIL or VIH
per Truth Table

VOL Output LOW Voltage
74 0.35 0.5 V IOL = 8.0 mA

VIN = VIL or VIH
per Truth Table

IIH Input HIGH Current
20 µA VCC = MAX, VIN = 2.7 V

IIH Input HIGH Current
0.1 mA VCC = MAX, VIN = 7.0 V

IIL Input LOW Current –0.4 mA VCC = MAX, VIN = 0.4 V

IOS Short Circuit Current (Note 1) –20 –100 mA VCC = MAX

ICC

Power Supply Current
Total, Output HIGH 0.8 mA VCC = MAXICC
Total, Output LOW 2.2

mA VCC = MAX

Note 1: Not more than one output should be shorted at a time, nor for more than 1 second.

AC CHARACTERISTICS (TA = 25°C)

Symbol Parameter

Limits

Unit Test ConditionsSymbol Parameter Min Typ Max Unit Test Conditions

tPLH Turn-Off Delay, Input to Output 9.0 15 ns VCC = 5.0 V
CL = 15 pFtPHL Turn-On Delay, Input to Output 10 15 ns

VCC = 5.0 V
CL = 15 pF
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